
Código da Disciplina: TE 820 

Nome: Projeto de Circuitos Integrados de Rádio Frequência. 

Responsável: Professor André Augusto Mariano. 

Carga horária: 60 horas. 

Número de Créditos: 04 

Ementa: 

Modelo do MOSFET. Conceitos básicos no projeto de circuitos RF. Arquiteturas de 

transmissores e receptores. Elementos passivos em CI. Carta de Smith e parâmetros S. 

Casamento de impedância. Circuitos de polarização. Ruído. Amplificadores de baixo 

ruído. Amplificadores de potência. Osciladores. 
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